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Min Typ Max By
- 6 -
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3 45 6 mA
15 24 30
4.85 5 5.15 \%
- 27 - mA
0 - 1
3 - VDD
0 - 1
4 - VDD v
0 - 0.6
4.5 - VDD
Min Typ Max By
15 23 30
4.5 15 42
6.3 23 42
3.3 28 42
mA RMS
3 4.5 6
3.5 53
3.1 4.6 6.2
15 33 42
- 60 200
- 30 60
- 16 40
- 16 40
- 38 50
- 30 40
- 25 35
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- 30 40
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- 20 30
- 20 30
- 15 30
- 15 35
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ESEM CISPR32/EN55032 CLASSB
EMI - X
IRSTRRIM CISPR32/EN55032 CLASSB
BHERRER IEC/EN61000-4-2  Contact +6kV, Alr £8kV perf. Criteria A
EMS RS IEC/EN61000-4-4  +2kV perf. Criteria A
SRIBER 2[m, 5000V/2Q /2500A, kit 5000A, 8/20us perf. Criteria B
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WITER:

1. 2R VDD B 0V FFisEzh, EREFIREETTH;

2. Tl A ERSEREHTRERE, FFHE T1=>600ms;

3. T2 ARGRIEIRSHIE, B SHFEATE 50ms<T2<100ms, i} CAL FrERTiE) T2 5 75ms;

4. T3 ARG AEBEAERE, BAEESHFEAE T3=>500ms;
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	注：
	1.包装包编号：58070012V；
	2.本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
	3.除特殊说明外，本手册所有指标都在Ta=25℃，湿度<75%RH，标称输入电压时测得；
	4.此产品使用在电子设备中，请符合说明书的操作和说明，在标准和安全的环境下使用；
	5.请不要将产品安装在危险区域使用；当心有电击危险：操作时，部分模块可能产生危险的电压（如原边导线，供电
	6.此产品为内置装置，在安装完成后需完全触碰不到导电部分，可使用保护盒或者屏蔽物；
	7.严禁私自拆装产品，防止设备失效或发生故障；
	8.我司产品报废后需按照ISO14001及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

